461 2E 1998 £ 2014 FEF T XHME

(Bfr : TAM_EHEE
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

2.E1. RREE IR FERE NE NE NE 3.7 5.0 5.2 56 43 48
2.E2TFT ;ﬁﬁ,ﬁ?—%ﬁ NE NE NE 03 0.5 1.0 13 1.7 16
2.E3 %E ( KFHEMR) NE NE NE NE NE NE NE NE NE

2.E4 Eh{sEnae NE NE NE NE NE NE NE NE NE
et NE 0.1 0.1 40 55 6.2 6.8 6.0 6.4
2.E.1. TEREE IR EHE 44 2.5 23 24 25 18 26 35

2.E2TFT FHEBETES 16 15 1.2 16 13 14 15 12

2.E3 HE ( KPFHEMR ) NE NE NE NE NE NE NE NE

2.E4 B{E RS NE NE NE NE NE NE NE NE

feEt 6.0 40 35 39 38 32 4.1 47
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AT FIEAFTEERE  AERERAETHT o [ 2006 IPCCHEERNAEZ GWP EHEY BB HKES, HAYERBE (World
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